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(54) ‘ Anoda pro élének aa fotoelektrolytickou konversi

slunedni energie

Anoda n-typu pro &lének na fotoelektro-
lytickou konversi slune&ni energie, Které
je tvotena nejménd dvéma vrstvami s roz-
dilnou koncentraci donort, a to jednak
povrchovou, na svétlo citlivou vrstvou
o tlous¥ce 0,05 a% 10 /um, kterd obsahu~
je donory o koncentraci v rozmezi 10l
az 1018 3, a jednak elektricky vodivym

substrétem o koncentraci donort v rozmezi
017 022 -3,
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Vyndlez se tyké polovodidovych anod n-typu pro fotoelektro-
lytickou konversi sluneéni energie.

Pro anody ve fotoelektrolytickych léncich se pouZivaji lat-
ky n-typu s polovodivym chovénim. S ohledem na poZadavek stabili-
ty vidi fotokorosi uvedené ldtky jsou prevainé jednoduché nebo |
smésné kyslicniky transitivnich prvki. Polovodivé chovani se u
nich dosahuje vytvo¥enim donorovych p¥imEsi ¥izenim valence pii-
tomnych kationti. To se d&je bud vhodnou substituci, nebo zménou
kyslikové stechiometrie. MnoZstvi donorovych p¥im&si md vliv na
velikost elektrického odporu ahody a na Sifku vrstvy prostorového
néboje vznikajiciho v polovodici p¥i styku s elektrolytem.

7 toho vyplyveji protichiidné poZadavky na polovodidovou anoc-
du n-typu pro fotoelektrolytickou konversi slunecni energie. % di-
vod& nizkych ohmickych ztrdt by bylo Zddouci, aby se v materidlu
anody dosahlo co nejvyS3i koncentrace donord, zatimco pro optimdl-
ni vyuziti dopadajiciho slunedniho zdreni je vyhodnd Sirokd vrstva

prostoro#ého nédboje, kterd predpoklddéd nizkou koncentraci donori.

Vyhodnym YeSenim je proto anoda n-typu pro dlének na foto-
elektrolytickou konversi slunedni energie podle tohoto vyndlezu,
jeho# podstatou je uspo¥dddni, pri kterém anoda je tvoFfena nejméné
dvéma vrstvami s rozdilnou koncentraci donorﬁ; z nichz jedhou je
povrchovéd svételné citlivéd vrstva o tlousice 0,05 a% 10 um, kterd
obsahuje donory o koncentraci v rozmezi 1014 az 1018 3, a dru-
hou tvo¥i elektricky vodivy substrdt o koncentraci donord v rozme-
21 1017 a3 1022 cn™.

Vyndlez vyuzivd poznatku, Ze povrchovd vrstva anody n~-typu
podle tohoto vynélezu zajisti déinnou pFeménu sluneéni energile na
energii elektrickou, zatimco vrstva substrdtu zprostredkuje odve=
deni vyrobeného elektrického proudu za nizkych ohmickych ztrat do

vnéjsiho obvodu.
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Anodu podle vyndlezu je moZno vyrobit riznymi zplisoby. Jed-
nim z nich je postup zaloZeny na metodd kapalné epitaxie, daldim
je zptsob transportu z plynné fdze, které jsou béZné& zndmé z po-
lovodidové technologie. Tak nap¥iklad se na monokrystalu substré-
tu 8 dobrou elektrickou vodivostip <10 L) cm nechd vyrist z ka-
palné féze monokrystalickd vrstva o stejné nebo obdobné krysta-
lické struktufe, o tloudtce v rozmezi 0,05 a% 10 um a o nizké
koncentraci donord v rozmezi 1014 g3 1018 3, Jinym vhodnym .
zpisobem pPipravy tenké,svételhé citlivé vrstvy je dodatednd oxy-
dace povrchu substrdtu s vysokou koncentraci donord temperovanim
" v rozmezi 400° a¥ 1.200° C v kyslikové atmosfé¥e po takovou dobu,
aby tloudfka vytvo¥ené povrchové vrstvy nepfeséhla 10 um.

cm-
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Anoda n-typu pro &lének na fotoelektrolytickou konversi

slunedni energie;vyznadujici se tim, Ze je tvofena nejméné dvé-
ma vrstvami s rozdilnou koncentraci donorﬁ, a to jednak povrcho-
vou, na svétlo citlivou vrstvou o tloustce O »05 az 10 um, kterd
obsahuje donory o koncentraci v rozmezi 1014 a¥ 1018 em ©, a jed-
ngk elektrlcky vodivym substrdtem o koncentraci donord v rozmezi
1017 a3 1022 cm™3,
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